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摘要(译)

本发明的一个实施例是即使在采用更大尺寸或更高分辨率并且驱动频率
增加时，也防止在具有有源矩阵基板的显示装置中发生显示质量的劣
化。在液晶显示装置的有源矩阵基板中，放电控制信号线被设置为沿着
每条栅极线布置，并且为每条源极线提供的放电TFT的数量等于栅极线
的数量。放电TFT的栅极端子，源极端子和漏极端子分别连接到放电控
制信号线，存储电容线和其相邻的源极线。每个存储电容线具有公共电
位Vcom。每个放电控制信号线提供有一个信号，该信号在每一个水平周
期的预定时段内导通放电TFT。
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